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jéSH. Silizium-Planar-Diode s 43]

Ausfiihrung
Silizium-Epitaxial-Planar-Diede im Miniatur-Glasgehiuse. Kennzeichnung durch Farbringe —
auf der Kathodenseite beginnend — nach dem internationalen Farbeode.

Verwendung
Hochsperrende Diode fir allgemeine Anwendungen in der kemmerziellen Technik.
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Grenzdaten

| Verlustleistung T,-2°C | P 950 mW
Sperrspannung Ty=8*C Ug ! 10 L)
Spitzensperrspannung Ugrm 150 W
DurchlaBgleichstram I 200 ma
MaximaleSperrschichttemperatur +T) 150 “C
Minimale Geh&usetemperatur —Te 55 e
Maximale Lagertemperatur +Tg 150 ‘C
Minimale Lagertemperatur | —Tg 55 c
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S 431

Statische Kenndaten bei T, = 85 *C
Sperrstrom |  ur=110v |In =100 nA
DurchlaBstrom | Up= 1V |If =~ 100 mA

| Wirmewiderstand , | Rinu 05 |'Cimw

Dynamische Kenndaten bei T = 25 °C
Diodenkapazitét Ug =10V C l = 10 pF |
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